TF 78/30, TF 78/60

" I]PNP-Transistoren fiir NF-Endstufen und

Nicht fiir Neuentwicklung

Schalteranwendungen

TF 78/30 und TF 78/60 sind legierte PNP-Germanium-Transistoren mit dem Gehéuse 8 A 3
DIN 41878 (TO-8 dhnlich). Die Anschliisse sind vom Gehause elektrisch isoliert. Fiir die
Befestigung der Transistoren auf einem Chassis sind die Befestigungsteile Q62901-B2-A
und 62901-B2-B vorgesehen. Diese sind zusitzlich zu bestellen. Die Transistoren TF 78/30
und TF 78/60 sind besonders geeignet fir NF-Endstufen und fiir Schalteranwendungen.
Fiir Gegentakt-Endstufen kénnen TF 78/30 auch gepaart geliefert werden.

Typ Bestellnummer

08
TF 78/30 1| Q62606-X3078-X2 S —t
TF 78/30 11 Q62606-X3078—X3 ‘
TF 78/30 IV Q62606-X3078-X4
TF 78/30 V Q62606-X3078-X5 3
TF 78/30 gepaart| Q62606—P3078 Gewicht etwa 55¢g MaBe in mm
TF 78/60 Il 062606-X6078—-X2
TF 78/60 11l Q62606-X6078-X3 M3
TF 78/60 IV Q62606-X6078-X4
TF 78/60 V Q62606--X6078-X5 ¥
Spannplatte Q62901-B2-A i) o =
Beilagplatte Q62901-B2-B ; T

</

o

18.2—

Teil A: Spannplatte  Teil B: Beilagplatte
Grenzdaten TF 78/30 TF 78/60 ‘
Kollektor-Emitter-Spannung —Uceo 24 45 \Y
Kollektor-Emitter-Spannung (Ugg = 0,26 V)  —Ucey 32 64 \)
Kollektor-Basis-Spannung =Ucgo 32 64 : \
Emitter-Basis-Spannung -Uggo 10 16 \'
Kollektorstrom ’ -Ic 600 600 mA
Basisstrom . Y 100 100 - mA
Sperrschichttemperatur T 90 90 °C
Lagertemperatur Ts -30 bis 75 °C
Gesamtverlustieistung bei T <45°C Prot 3 | 3 w
Wiarmewiderstand
Kollektorsperrschicht — Luft Renau I <120 =120 K/W
Kollektorsperrschicht — Transistorgehduse Rensa, =15 =15 K/W
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I Nicht fir Neuentwicklung

TF 78/30, TF 78/60

| Statische Kenndaten (7 = 25°C)

Die Transistoren TF 78/30 und TF 78/60 werden bei —Ic = 50 mA nach der statischen
Stromverstarkung B gruppiert und mit romischen Ziffern gekennzeichnet. Die folgenden Werte
gelten bei einer Kollektorspannung von —Uce = 0,7 V und nachstehenden Kollektorstromen:

] I v " B-Gruppe

"Ic B B B B ! _UBE

mA IC/IB Ic/la Ic/Ig Ic/le V

50 38 56 83 125 0,27 (< 0,45)

(30 bis 45)* | (45 bis 67)* | (67 bis 100)* | (100 bis 150)*

200 35 52 77 116 0.41 (< 0,566)

500 25 37 55 83 0,54 (< 1,0)

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung der Kennlinien, die durch folgende

Arbeitspunkte gehen: =Uce = 0,7V; =Ic =50 mA —Ucgear | 0,19 (< 0,3) Vv

~Uce=0,7V; —Ic =200 mA =Ucgsar | 0,21 (< 0,4) \
_ch = 0,7 V; "]c = 500 mA; —UCEsat 0126 (< 0:5) v

Reststréme

Kollektor-Emitter-Reststrom (—Ucgy!) =Icev 10 (< 30)*

Kollektor-Basis-Reststrom (—Ucgo') —Icso 10 (< 30)

Kollektor-Emitter-Reststrom (—Ucgo = 5V) =Iceo 200 vA

Emitter-Basis-Reststrom (—Ueso') -Ieso 8 (< 30)* wA

Dynamische Kenndaten (75 = 25°C)

Arbeitspunkt: —Jc =5 mA; ~Uge =5V

Grenzfrequenz in Emitterschaltung f, 12 kHz

Grenzfrequenz in Basisschaltung fg 700 kHz

Basis-Bahnwiderstand Iow’ 50 Q

Kollektor-Sperrschichtkapazitit Cy'e 70 pF

VierpolgréRen

Arbeitspunkt: Pite 350 Q

—Ic=5mA; ~Uceg=5V;f=1kHz hi2e 6 +104
Paqe 45 _—
h229 100 (Ls
Y21e 127 mS

Schaltzeiten
Bei einem Ubersteuerungsfaktor von & = 1,5 bis 3 und einem Ausrdumstrom von Iy, = 3,3 mA
(- Ic = 200 mA) gelten folgende Schaltzeiten:

toin 6 (<12) us
t, 4 (<10) us
t 18 (< 36) us

1) siehe Grenzdaten
* AQL = 0,65%
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l Nicht fiir Neuentwicklung . I

TF 78/30, TF 78/60

Temperaturabha it der
zuléssigen Gesamtverlustleistung
Pror = £ (T); Ry, = Parameter
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* Kiihlblech: Aluminium 70x70x2 mm

Kollektorstrom Ic = f (Ig)
“Ug=07vV = ¢
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Eingangskennlinie Iy = f (Uge):
~Uge = 0,7 V (Emitterschaltung)
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TF 78/30, TF 78/60

-lc

-Ic
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Ausgangskennlinien
I¢ =f (Ucg); —Ucg = Parameter
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Ausgangskennlinien und Grenzkurve
fir den Schaltbetrieb
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Ausgangskennlinien

I =f (Ucg); — Iy = Parameter
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Ausgangskennlinien und Grenzkurve
fir den Schaltbetrieb
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